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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A MONOCRYSTALLINE CU(IN,GA)SE<SB>2</SB> POWDER, AND MONO- 
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(54) Bczcichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CU(IN t GA)SE 2 EINKRITSTALLINEM PULVER UND MONO- 
KORNMEMBRAN-SOLARZELLE ENTHALTEND DIESES PULVER 

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a powder consisting of a Cu(In,Ga)Se2 compound, said method 
comprising the following steps: Cu and In and/or Cu and Ga are alloyed to form a Culn and/or CuGa alloy with a substoichiometric 
part of Cu; a powder consisting of said Culn and/or CuGa alloy is produced; Se and either KI or Nal are added to the powder, the 
mixture is heated until a melted mass is formed, in which the Cu(In,Ga)Se2 compound recrystallises, and the powder grains to be 
produced simultaneously grow; and the melted mass is cooled in order to interrupt the growth of the grains. The invention also relates 
to a monograin membrane solar cell containing a back contact, a monograin membrane, at least one semiconductor layer, and a front 
contact, said solar cell being characterised in that the monograin membrane contains a powder produced by the inventive method. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines a us einer Cu(In,Ga)Se2-VeTbindung bestehen- 
den Pulvers mil den folgenden Schritten: - Lcgieren von Cu und In und/oder von Cu und Ga zu einer Culn- und/oder CuGa-Le- 
gierung mil einem unterstochiometrischen Anteil an Cu, - herstellen eines aus der Culn- und/oder CuGa-Legierung bestehenden 
Pulvers, - zugeben von Se sowie entweder KI oder Nal zu dem Pulver, - aufheizen des Ge mi sens, bis eine Schmelze entsteht, in der 
Cu(In,Ga)Se2-Verbindung rekristallisiert und es gleichzeitig zum Wachstum der herzustellenden Pulverkorner kommt, - abkuhlen 
der Schmelze, um das Wachstum der Komer zu unterbrechen. Die Erfindung betrifft femer eine Monokornmembran Solarzelle, be- 
inhaltend einen Ruckkontakt, eine Monokornmembran, mindestens eine Halbleiterschicht und einen Frontkontakt, die sich dadurch 
auszeichnet, dass die Monokornmembran ein mit dem erfindungsgemaSen Verfahren hergestelltes Pulver enthalL 



WO 2005/064046 Al IDiniBIOIIliinillllDllIIIIlllDliniE 



DE, DK, EE, ES, Fl, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU. MC, 
NU PL, FT, RO, SE, SI, SK, TR), OAFl Patent (BF, BJ, CF, 
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML' MR, NE, SN. TD, TG) 

— Erfindererklarung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur fur US 

Veroffentllcht: > 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes and der pnderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



■t 



